SKC SKG

ABRIDGED DATA -  UBERSICHTSTABELLE -  TABLEAU SYNOPTIQUE
- Power Transistors - Transistoren - Transistoires
Type VCEX V(BR)CEO Ie | Iem|l P21E vCE(sat) at I Rthjc ‘l'Vj Pt | ton tg t Case Page
Typ (VeEosus) (hgg) max.  bei max | max | max | max | max Gehiduse Seite
Type v v A A v a A °c/w | °c w s Js M Boitier Page
SKC 6 F 70 700 min 15
SKC 6 F 75 750 400 6 12 typ. 20 0,7 3 2,5 150 50 1 5 1 TO-220AB 4
SKC 10C 70 700 min. 15
SKC 10 C 75 750 400 10 20 typ. 20 0,7 5 1,25 150 100 1 3 0,7 7
SKC 10 A 70 700 min. 15
SKC 10 A 75 750 400 10 |. 20 typ. 20 0,7 5 1,25 150 100 1 3 0,7 TO-3 10
SKC 25B 70 700 min. 15
SKC 25 B 75 750 400 25 40 typ. 20 0,6 10 0,5 150 250 1 3 0,5 TO-204AE 13
~\_
SKC 25 B 80 300 400 25 40 min. 6 0,7 10 0,625 150 200 1,5 5 1 TO-204AE 16
SKC 30D 70 700 min. 8
SKC 30D 75 750 400 30 60 typ. 15 1 10 0,625 150 200 2 4 2 Jumbo TO-3 | 19
Darlingtons
SKG15A 70 700 . min. 100
SKG 15 A 75 750 450 15 30 typ. 150 2,3 15 0,833 150 150 2 15 10 TO-3 22
SKG30E70 | 700 Flat base
SKG 30 E 75 750 450 30 60 { min. 100 2,5 30 0,417 | 150 | 300 2,5 12 6 Flachboden | 25
Embase plane
SKGS50E70 | 700 Flat base
SKG 50 E 75 750 450 50 100 |min. 100 2,3 50 0,357 150 350 2,5 12 6 Flachboden | 28
Embase plane
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SKC 6 F 70 HIGH SPEED POWER TRANSISTOR

SKC 6 F 75 * SCHNELLER LEISTUNGSTRANSISTOR NPN
. TRANSISTOR DE PUISSANCE RAPIDE
LIMITING VALUES CHARACTERISTICS
GRENZWERTE KENNWERTE Tepee = 25°C
VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
SKC SKC Ic=02A
6F 70 6 F 75% V(BR)CEO (= vCEOsus) 400 V } IB =0
L =20 mH
v 700 v 750V
8o 1 max. 0,1 mA VCB ) VCBO
CBO - lE =0
VCEO 4o v 400V
v =0,8V
lcEo max. 0,1 mA 3 . Cfo © 'CEO
Veex (Vpg=-25V) 700V 750 V B
A \
EB EBO
IC 6 A IEBO max. 1 mA g ]C -0
lem 12 A N e hos) min. 15 (8) IC=3A(6 A)
21E " 'FE typ. 20 (10) VCE =2V
IB 2A
typ. 0,25 V Ic=3A
VCEsat " max. 0,70 V I = 0,3 A
IBM 4 A
typ. 1 V 3 Ic=3A
\'
VEBO 7V BEsat max. 1,5V Ig=0,3A
5 T oo T T T T T T N TSy T
Pior (T yse = 25 °C) 50 W - typ. 20 MHz 3 ICC=E 0,6 A
o
ij 150 °C typ. 0,55 s
t (=t ,+t)
on d"'r max. l/JS
o I~.=3A
Tstg -55..+150"°C C
I, =06 A
. typ. 2,5 ps Ig;=0,6A
Case JEDEC: TO-220AB s max. 5 s Vapz =4V
Gehduse F DIN &1 869 T.6:14A3 R =109
Boitier typ. 0,5 s
t
f max. llus
Weight \
Gewicht ca.6g )
Rthjc 2,5 °c/w
Masse

* Delivery on request in limited quantities. Auf Anfrage in begrenzter Stiickzahl lieferbar. Sur demande, livrable en quantités limitées.

16/SKC 6 F 7075 4 4380
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SKC 10 C 70

HIGH SPEED POWER TRANSISTOR

SKC 10 C 75* SCHNELLER LEISTUNGSTRANSISTOR NPN
- TRANSISTOR DE PUISSANCE RAPIDE
LIMITING VALUES CHARACTERISTICS
GRENZWERTE KENNWERTE Tepse=25°C
VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
SKC SKC I-=0,2A
loc70 loc 7 Vier)ceo & VcEosus! 400V ) Ig=0
L=20mH
\% 700 V 750 V
8O 1 max. 0,1 mA VCB ) VCBO
CBO Y ]E=
VCEO 400 V 400V
V. =0,8¢+V
ICEO max. 0,1 mA 3 lC:EO ' CEO
Veex Vpg=-25V) 700V 750 V B
A \
EB EBO
[C 10 A lEBO max. 1 mA 3 lC -0
[CM 20 A N o) min. 15 (8) lC:5A(10 A)
21E " FE typ. 20 (10) Veg = 2V
lB 4 A
typ. 0,4 V lC:5/-\
VeCEsat max. 0,7 V 3 Iy = 0,5 A
IBM 8 A
typ. 1 V g lC =5A
7 v -
VEBO 7V BEsat max. 1,5V lB =0,5A
L - — - e e —— —— el — e e —— e . ——
(T =25°) 100 W Ve =10V
tot case f.l. typ. 20 MHz lc 1A
3
vj 156 °C typ. 0,7 Fs
t (=t,+1)
on d” r max. 1 s
o 1I.=5A
TStg -55..+150°C C
t typ. 2,4 Js lpy = 1A
s I.,=1A
max. 3 us B2
Case F v 4y
L BB2 ~
Gehduse C 0.5 R =5¢Q
typ. O, -
Boftier t P M L
max. 0,7 /us
Weight
Gewicht ca.2,2g R 1,25 °c/w
thjc !
Masse

I S

* Delivery on request in limited quantities.

16/SKC 10 C 7075

Auf Anfrage in begrenzter Stiickzahl lieferbar.

Sur demande, livrable en quantités limitées.

4380
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SKC10 A 70

HIGH SPEED POWER TRANSISTOR

SKC10 A 75* SCHNELLER LEISTUNGSTRANSISTOR NPN
- TRANSISTOR DE PUISSANCE RAPIDE
LIMITING VALUES CHARACTERISTICS
GRENZWERTE KENNWERTE Tpe=25%C
VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
SKC SKC Ic=02A
10A 70 10 A 75% V(BR)CEO (= VCEOsus) 400V [B =0
L=20mH
\ 700V 750V
8o 1 max. 0,1 mA VCB VCBO
CBO it} lE =0
vCEO 400 V 400 V
\ =08V
, IcEO max. 0,1 mA (CE, T RO
Veex Vpe=-25V) 700V 750 V B
\' =V
EB EBO
IC 10 A IEBO max. | mA IC -0
Iem 20 A . e hos) min. 15 (8) IC=5A(10 A)
21E *” "FE typ. 20 (10) VCE =2V
[B 4 A
typ. 0,4 V Ic=5A
VCEsat “max. 0,7 V ly = 0,5 A
IBM g8 A
typ- 1 V lc =5A
v
VEBO 7V BEsat max. 1,5V lB =0,5A
T o~y o ST ' V.o =10V ;
Ptot (Tcase =2570) 100 W iT typ. 20 MHz lCl::l A
c*
o
ij 150 °C typ. 0,7 s
ton G tg* ) max. L us
o I.=5A
T t -55..+150 °C C
i typ. 2,4 =LA
¢ VP S pis Iy, = 1A
Case JEDEC: TO-3 s max. 3 Js v Suy
4 T BB2 =
Gehduse A DIN 41 872: 3A2 R; =5
Bofitier t typ. 0,5 s
f
max. 0,7 ps
Weight
Gewicht ca. 17 g R, . 1,25 °C/w
thjc
Masse

* Delivery on request in limited quantities.

16/SKC 10 A 7075

Auf Anfrage in begrenzter Stiickzahl lieferbar. Sur demande, livrable en quantités limitées.

4380
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SKC 25 B 70 HIGH SPEED POWER TRANSISTOR

SKC 25 B 75* SCHNELLER LEISTUNGSTRANSISTOR NPN
- TRANSISTOR DE PUISSANCE RAPIDE
LIMITING VALUES CHARACTERISTICS
GRENZWERTE KENNWERTE Tepe = 25°C
VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
SKC SKC Ic=02A
25B70 25B 75*% V(BR)CEO (= VCEOsus) 400V IB =0
L =20 mH
VCBO 700 Vv 750V v -V
1 max. 0,1 mA CB CBO
CBO s lE =0
VCEO 400 V 400 V
\ =0,8 *V
IcEo max. 0,1 mA (GBS eRO
Vegx (Vgp=-25V) 700V 750 V B
\ =V
EB EBO
IC 25 A IEBO max. | mA IC -
\-’ .
Iem 40 A hZLE . hFE) ;nln.zl;((f;) LC = l—OZAV(ZO A)
P CE~
IB 7A
typ. 0,3 V IC =10 A
VCEsat max. 0,6 V lg=1A
1 14 A
BM
typ. 1V IC =10A
VBEsat L5V I,=1A
vEBO 7v sa max. 1, B-
D T T o T - T — 0 T v S1ov [
P ot (Tcase =2570) 250w fr typ. 20 MHz 3 I C}.E 2A
c*
]
ij 150 °C typ. 0,6 /JS
t (=t ,+1t)
on d"'r max. | /JS
T 255 ..+ 150°C lc=10A
stg I, =2A
t typ. 2,5 /Js Bl
s I,,=2A
Ca max. 3 us B2
se JEDEC: TO-204AE Vppy =4V
Gehduse B DIN 41 872: 3A2 R =30
Boitier t typ. 0,3 s
f
N max. 0,5 /JS
Weight
Gewicht ca.17,5g o
’ Rthjc 0,5 "C/W
Masse

* Delivery on request in limited quantities. Auf Anfrage in begrenzter Stiickzahl lieferbar. Sur demande, livrable en quantités limitées.

16/SKC 25 B 7075 13 4380
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SKC 25 B8O

HIGH SPEED POWER TRANSISTOR

SCHNELLER LEISTUNGSTRANSISTOR NPN
- TRANSISTOR DE PUISSANCE RAPIDE
LIMITING VALUES CHARACTERISTICS
GRENZWERTE KENNWERTE Tease = 25 °c
VALEURS LIMITES CARACTERISTIQUES
SKC Ic=02A
25B 80 Visr)cEo & VeEOsus) 400 v a Iy =
L =20 mH
VeBo 300 V Vo -y
i max. 0,1 mA CB CBO
CBO i I, =0
VeEo 400 V
v V..
[CEO max. 0,1 mA i ICEO CEO
Veex Vpg=-25V) 800 V B
I 25 A i max. 0,1 mA } e = VEBO
C EBO -him 1o =0
I 40 A 1.=25A
CcM B ) c
thE (= hFE) min. 6 % VCE _sy
I 7A
typ. 0,3 V ( Ic=10A
VCEsat max. 0,7 V ; Iy=2A
Loyt 14 A
typ. 1 V 3 I-=10A
v
VEBO 7V BEsat max. 1,5V IB =2A
- o— - - ———— - — - - - - -
Pe (Tpee = 25 °0) 200 W fT typ. 10 MHz % Veg =10V
I-.=2A
C
T . 150 °c
Vi
ton (= ty+ tr) max. 1,5 P
T =55 . + 150 °C lc=10A
stg Iy =2A
ts max. 5 /us IBZ =2A
Case JEDEC: TO-204 AE Vapy = 4V
Geh3use B DIN 41 872: 3A2 R, =39
Boitier
tf max. l/JS
Weight
Gewicht ca. 17,5 g o
) Rinjc 0,625 °C/W
Masse
16

16/SKC 25 B 80
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